
M•DULOS FOTOVOLTAICOS ISF-190 / 195 / 200 / 205 / 210
M€dulos solares monocristalinos

CARACTER•STICAS CONSTRUCTIVAS
TIPO DE C!LULA

CONTACTOS

Në DE C!LULAS POR 

M"DULO

ESTRUCTURA

MARCO

TOMA DE TIERRA

TALADRO ANTIRROBO

INTERCONEXI"N

CAJAS DE CONEXI"N

CABLES

Silicio monocristalino, texturada, con capa antirreflexiva, tama•o 156 x 156 mm

Redundantes, m€ltiples, en cada c•lula

54 c•lulas en serie

1) Vidrio templado y microestructurado de alta transmisividad
2) C•lulas laminadas en EVA (etilen-vinil acetato)
3) Capa posterior de Tedlar / Poli•ster de varias capas

Aluminio anodizado

S‚

S‚

PCB

1 x IP 65 con diodos de bypass

1 m (+); 1 m (-); 4  mm2      Multicontact MC4 o compatibles

CARACTER•STICAS GENERALES
DIMENSIONES

PESO

CONDICIONES DE EMBALAJE

TAMA#O  CAJA  EMBALAJE 

1.515 x 994 x 45 mm

17,1  kg

20 m!dulos por caja (posibilidad de 4 m!dulos por caja)

1.573 x 1.045 x 1.220 mm (materiales reciclables)

VALORES CARACTER•STICOS PARA LA INTEGRACI"N DEL SISTEMA
TENSI"N M$XIMA PERMISIBLE EN SISTEMA

SOBRECARGA EN CORRIENTE INVERSA

M$XIMA CARGA F•SICA ADMISIBLE

CONDICIONES DE OPERACI"N

RESISTENCIA AL IMPACTO

1.000 V

2 h de sobrecarga al 135% del valor m"ximo de protecci!n

5.400 Pa

- 40 ëC a 85 ëC

Granizo de 25 mm, desde 1 m de distancia a 23 m/s

Para conocer m"s detalles,  por favor,
visite isofoton.com

M•dulos fabricados 
con los m€ximos 
est€ndares de calidad

C•lulas ultrafinas de alto 
rendimiento

Generando energ‚a 
desde 1981

Solidez y fiabilidad

Homologado y 
certificado por TƒV

LISTADO DE CERTIFICACIONES: CE, IEC 61215 (T•V), IEC 61730  aplicaci€n Clase A (T•V), UL, IEC IECEE, PV-GAP
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POTENCIA EL•CTRICA M€XIMA  -Pmax- (W)

TENSI•N EN CIRCUITO ABIERTO -Voc- (V)

TENSI•N EN EL PUNTO DE M€XIMA POTENCIA -Vmpp- (V)

CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO -Isc- (A)

CORRIENTE EN EL PUNTO DE M€XIMA POTENCIA -Impp- (A)

EFICIENCIA (%)

TOLERANCIA DE POTENCIA (% Pmax)

COMPORTAMIENTO BAJO CONDICIONES 
EST€NDARES DE PRUEBA

ISF-190 ISF-195 ISF-200 ISF-205 ISF-210

Medidas   en  simuladores  solares  Clase A,  seg•n  IEC-60904-9 Ed.2,  certificados  por  T€V  Rheinland

190

33

26,4

8,05

7,20

12,8

   3%

195

33,1

26,6

8,05

7,35

13,1 

   3%

200

33,2

26,6

8,17

7,52

13,4

   3%

205

33,2

26,6

8,3

7,71

13,7

   3%

210

33,3

26,7

8,35

7,87

14

   3%

POTENCIA EL•CTRICA M€XIMA  -Pmax- (W)

TENSI•N EN CIRCUITO ABIERTO -Voc- (V)

TENSI•N EN EL PUNTO DE M€XIMA POTENCIA -Vmpp- (V)

CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO -Isc- (A)

CORRIENTE EN EL PUNTO DE M€XIMA POTENCIA -Impp- (A)

TOLERANCIA DE POTENCIA (% Pmax)

COMPORTAMIENTO A 800 W/m2, 
TONC,  AM 1,5

ISF-190 ISF-195 ISF-200 ISF-205 ISF-210

Reducci!n  del  rendimiento  desde  1000 W/m2  a  200 W/m2  a  temperatura  de 25ëC ,  seg•n  norma  60904-1:  5%(+/-3%)

136

29,9

23,4

6,44

5,80

   3%

140

30,0

23,6

6,44

5,92

   3%

143

30,1

23,6

6,54

6,05

   3%

147

30,1

23,6

6,64

6,23

   3%

150

30,1

23,7

6,68

6,34

   3%

DIMENSIONES

VARIACI•N I-V DEL ISF-200 EN FUNCI•N DE LA 
TEMPERATURA DE LA C•LULA

PAR€METROS DE TEMPERATURA

TONC

CCT Isc

CCT Voc

CCT Pmax

47ëC + / - 2ëC

0,0294 %/ K

-0,387 %/ K

-0,48 %/ K

CENTRO DE INVESTIGACI•N 
Y PRODUCCI•N:
Parque Tecnol!gico Andaluc"a (PTA) 
C/ Severo Ochoa, 50
29590 M#laga (Espa$a)
Tel.: +34 951 23 35 00
Fax: +34 951 23 32 10
isofoton.m@isofoton.com

OFICINA CENTRAL:
C/ Montalb#n,9
28014 Madrid (Espa$a)
Tel.: +34 91 414 78 00
Fax: +34 91 414 79 00
isofoton@isofoton.com
isofoton.com

OBSERVACIONES:
ISOFOT&N S.A. se reserva el 
derecho de cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. 
Esta hoja t'cnica comercial 
satisface las exigencias de la 
norma EN 50380
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La cota longitudinal y transversal 
no incluye la cabeza
de los remaches (+ 3,2 mm).


